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【57】申請專利範圍
1.　一種發光裝置，其包括：第一發光層，其包含磷光化合物、第一有機化合物和第二有機
化合物；及在該第一發光層上的第二發光層，該第二發光層包含該磷光化合物、該第一

有機化合物和該第二有機化合物，其中該第一有機化合物和該第二有機化合物的激基複

合物的發射光譜與該磷光化合物的吸收光譜之最長波長側的吸收帶重疊，及其中，與該

第二發光層相比，該第一發光層包含較高比例的該第二有機化合物。

2.　一種發光裝置，其包括：在陽極上的第一發光層，該第一發光層包含磷光化合物、第一
有機化合物和第二有機化合物；在該第一發光層上的第二發光層，該第二發光層包含該

磷光化合物、該第一有機化合物和該第二有機化合物；以及在該第二發光層上的陰極，

其中該第一有機化合物和該第二有機化合物的激基複合物的發射光譜與該磷光化合物的

吸收光譜之最長波長側的吸收帶重疊，及其中，與該第二發光層相比，該第一發光層包

含較高比例的該第二有機化合物。

3.　一種發光裝置，其包括：在陽極和陰極之間的至少一個第一電致發光層和第二電致發光
層，該第一電致發光層和該第二電致發光層中之至少一者包含第一發光層和第二發光

層；及在該第一電致發光層和該第二電致發光層之間的電荷產生層，其中該第一發光層

包含磷光化合物、第一有機化合物和第二有機化合物，其中該第二發光層包含該磷光化

合物、該第一有機化合物和該第二有機化合物，其中該第一有機化合物和該第二有機化

合物的激基複合物的發射光譜與該磷光化合物的吸收光譜之最長波長側的吸收帶重疊，

及其中，與該第二發光層相比，該第一發光層包含較高比例的該第二有機化合物。
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4.　根據申請專利範圍第 1至 3項中任一項之發光裝置，其中藉由該激基複合物的該發射光
譜與該磷光化合物的該吸收光譜之最長波長側的吸收帶重疊，而將該激基複合物的激發

能轉移至該磷光化合物。

5.　根據申請專利範圍第 1至 3項中任一項之發光裝置，其中該吸收帶對應於由單重基態至
三重激發態的直接躍遷。

6.　根據申請專利範圍第 1至 3項中任一項之發光裝置，其中該激基複合物的該發射光譜之
峰值的能量與該吸收光譜之最長波長側的吸收帶之峰值的能量之差值為 0.2eV或更小。

7.　根據申請專利範圍第 1至 3項中任一項之發光裝置，其中該激基複合物的該發射光譜之
峰值具有比該磷光化合物的該吸收光譜之最長波長側的吸收帶之峰值更長的波長。

8.　根據申請專利範圍第 1至 3項中任一項之發光裝置，其中該第一有機化合物是缺 π電子
型雜芳族化合物。

9.　根據申請專利範圍第 1至 3項中任一項之發光裝置，其中該第二有機化合物是富 π電子
型雜芳族化合物或芳香胺化合物。

圖式簡單說明

在圖式中：圖 1A和圖 1B是說明本發明的一個方式的概念的圖；圖 2是示出根據本發明
的一個方式的計算結果的圖；圖 3A1和圖 3A2、圖 3B1和圖 3B2以及圖 3C1和圖 3C2是示
出根據本發明的一個方式的計算結果的圖；圖 4是說明在本發明的一個方式中應用的激基複
合物的能階的圖；圖 5是說明發光元件的結構的圖；圖 6A和圖 6B是說明發光元件的結構的
圖；圖 7是說明發光裝置的圖；圖 8A和圖 8B是說明發光裝置的圖；圖 9A至圖 9D是說明
電子裝置的圖；圖 10A至圖 10C是說明電子裝置的圖；圖 11是說明照明設備的圖；圖 12是
說明發光元件 1的結構的圖；圖 13是示出發光元件 1的電流密度-亮度特性的圖；圖 14是示
出發光元件 1的電壓-亮度特性的圖；圖 15是示出發光元件 1的亮度-電流效率特性的圖；圖
16是示出發光元件 1的電壓-電流特性的圖；圖 17是示出發光元件 1的發射光譜的圖；圖 18
是示出發光元件 1的可靠性的圖；圖 19是示出發光元件 2的電流密度-亮度特性的圖；圖 20
是示出發光元件 2的電壓-亮度特性的圖；圖 21是示出發光元件 2的亮度-電流效率特性的
圖；圖 22是示出發光元件 2的電壓-電流特性的圖；圖 23是示出發光元件 2的發射光譜的
圖；圖 24是說明發光元件 3的結構的圖；圖 25是示出發光元件 3的電流密度-亮度特性的
圖；圖 26是示出發光元件 3的電壓-亮度特性的圖；圖 27是示出發光元件 3的亮度-電流效
率特性的圖；圖 28是示出發光元件 3的電壓-電流特性的圖；圖 29是示出發光元件 3的發射
光譜的圖；圖 30是示出發光元件 4的電流密度-亮度特性的圖；圖 31是示出發光元件 4的電
壓-亮度特性的圖；圖 32是示出發光元件 4的亮度-電流效率特性的圖；圖 33是示出發光元
件 4的電壓-電流特性的圖；圖 34是示出發光元件 4的發射光譜的圖；圖 35是示出發光元件
4的可靠性的圖；圖 36是示出發光元件 5的電流密度-亮度特性的圖；圖 37是示出發光元件
5的電壓-亮度特性的圖；圖 38是示出發光元件 5的亮度-電流效率特性的圖；圖 39是示出發
光元件 5的電壓-電流特性的圖；圖 40是示出發光元件 5的發射光譜的圖；圖 41是示出發光
元件 5的可靠性的圖；圖 42是示出發光元件 6的電流密度-亮度特性的圖；圖 43是示出發光
元件 6的電壓-亮度特性的圖；圖 44是示出發光元件 6的亮度-電流效率特性的圖；圖 45是
示出發光元件 6的電壓-電流特性的圖；圖 46是示出發光元件 6的發射光譜的圖；圖 47是示
出發光元件 6的可靠性的圖。
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